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2. QNED 특허 분석 결과 
2.1 QNED 특허 정량 분석 
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3. QNED 개요 
3.2 QNED 발광 원리 

 QNED는 청색 nano-rod LED에서 방출되는 빛을 색변환층인 QD층에 입사 시켜 적색과 녹색 빛을 만들고, 이 빛들은 다시 칼라필터를 통해 색 순도가 높은 

RGB 3원색이 된다.  
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6. TFT 구조와 제조 공정 
6.1 QNED용 TFT 

7T1C 회로 2T1C 회로 

특허에 제시되어 있는 2T1C와 7T1C 회로 구조 
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MLI: main alignment electrode 

SLI: sub-alignment electrode 

MLI: main alignment electrode 

11. 전극 구조 분석 
11.3 정렬 전극  

• 정렬 전극의 실시예 



©  2020. UBI Research. All rights reserved. QNED 기술 분석 보고서 8 

15. Nano-rod LED 정렬 기술 
15.5 Nano-rod LED 정렬 회로와 소자 구조 

CONV: Oscillator  
PXA: pixel area 

SPX: sub-pixel 

SPA: sub-pixel area 

P-ELT: electrode pattern 

CONV1은 PL0 및 PL3에 전기적으로 연결되고, SPX의 ELT1과 연결. 

P-ELT는 CONV와 중첩하여 배치되며, 회로층(PCL)의 패시베이션을 

관통하는 컨택홀(CH3)을 통해 CONV1과 연결.  


